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3.A . dom iciliada. en He m an í (Qúipuzcoa), y ABITON 

ELECTRIC OOLFANY LTL, d om iciliada en London, que ha 

de re cae r  sobre

REJOnáE Eü LOE UONLmgADOREE RLECTHICOS.

R e m o r i a  d e s c r i p t i v a .
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E sta  paten te de in troducción , se r e f ie r e  a  

unas m ejoras in trod u cid as en l a  fa b ricac ió n  de lo s  

condesadores e le c t r i c e s ,  para recep to re s de rad io  y 

cu a lq u ie r  tipo  de equipos de comunicación, y para 

emplear en a l t a s  fre cu e n c ia s .

Le acuerdo con l a  p resen ta  e sp e c ific a c ió n , 

e l  d ie lé c tr ic o  de e s to s  condensadores e s t a  compuesto 

o de dióxido de t ita n io  puto y magnesioyen l a  propor 

cion m olecular de 1  { E ,para l a  obtención de oYthóti 

tanate de magnesio, BMgO.TiO. S.Adiciohalm ente e l  

d ie lé c tr ic o  puede aoBE en ambos casos contener un pe­

queño porcen ta je  de dióxido de s ír c e n lo ,lo  cual-como 

se ha comprobado- mejora l a s  ca lid ad es d ie le e t r ic a a
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del m a te r ia l, especialm ente en a l t a s  frecuencias,com o 
asimismo una pequero p a rte  de u.n producto para dar 
e la s t i c id a d ,  como lo  ea por ejem plo barro o b en to n ita , 
que es un s i l i c a t o  de alum inio h id ra tad o . La p resen c ia  
del ultim o c itad o  componente provoca un l ig e r a  empeoát 
ram iento de l a  con stan te d ie lé c t r ic a  y aumenta l a s  
p e rd id a s . Por e s te  motivo, l a  can tidad  de e s to s  pro­
ductos empleados debe se r  l a  menor p o s ib le , ea d e c ir  
un p o rcen ta je  de un uno por c ie n to  d e l pesan t o t a l  
del d ie lé c t r ic o  que haya sid o  con siderado  como ade­
cuado.

por ejem plo puede c o n s i s t i r  l a  com posición 
l a  com posición d ie lé c t r ic a  de lo s  condensadores espe­
c i f ic a d o s  en i a  p resen te  memoria y como componentes 
p r in c ip a le s  en o rth o titan a to  de magnesio e de d ió x i­
do de t i t a n io ,  respectivam en te .
PROCEDIMIENTO A BASE DE ORTHOTITANATO DE MAGREGIO: 

ge prepara mediante l a  molienda una mezcla 
homogénea d e ,d ió x id o  de t i t a n io  y oxido de magnesio 
junto  con una peque&a can tid ad  de be& ten ita , y s i  
se  d esea , también con Oxido de z irc o n io , debiendo 
corresponder l a s  can tid ad es de oxido de magnesio y 
y de d ióx ido  ae t i t a n io  a l a  proporción  m olecu lar 
de 2 :1  respectivam en te . La mezcla se  expone en 
un re c ip ie n te  r e s i s t e n te  a l  fuego durante v a r ia s  he 
r a s  a  una tem peratura de mas o menos 1200 a 1300 *C, 
con lo  cual se consigue l a  combinación química de 
lo s  dos componentes p r in c ip a le s  y que e s o r th o t ita — 
nato de m agnesio. El polvo conseguido de e s t a  mane­
r a  vuelve a m olerse y a con tin uación  e s  prensado en 
forma de p lan ch as d e lgad as o formado en tu b ito s  
con p aredes d e lgad as u o tr a s  form as, cuyos t ip o s  de 
condensadores desean f a b r ic a r s e .  P ara  f a c i l i t a r  e l  
prensado o l a  form ación de tu b ito s ,  e t c .  conviene 
agregar un producto que ab lande, para cuyo f in
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son p re fe r id o s  y recom endadles a c e ite  de p a ra f in a , 
una so lu c ió n  de almidón o agua d e s t i la d a ,p a r a  e l  ca­
so de p ren sar en formas sim p le s. E l m ateria l a s i  p re­
parado se  cuece a con tin uación  en un Romo durante 
algún tiempo a l a  tem peratura de 1J00 a 1400 ° C, 
por cuyo procedim iento se  consigue un cuerpo cerám i­
co c o n s is te n te , e l  cual se emplea como d ie lé c t r ic o  
del condensador. E l co n tro l exacto  de l a s  con d icio­
nes de aocciom e s  de suma im portancia para l a s  propie 
dades d e l d ie lé c t r ic o ,  y e s t a s  varían  según l a s  pro­
porcion es de lo s  componentes de l a  mezcla* 
PROCEDIMIENTO A BASE DE DIOXIDO DE TITANIO.

Se puede p rep arar  e s te  t ip o  de d ie lé c t r ic o  
en l a  misma manera que l a  d e s c r ita  en e l  ejem plo an­
t e r io r ,  a excepción de que e s ta  mezcla c o n s is te  c a s i  
completamente en d ióxido  puro de t i t a n io ,  sien do  lo s  
únicos in g re d ien te s  un pequeño p o rcen ta je  de un pro­
ducto para  dar e la s t ic id a d  como lo  son, por ejem plo, 
benton ita y -  s i  se d esea-d io x id o  de z irc o n io .

Se forman lo a  condensadores con l o s  cuerpos 
cerám icos obtenidos de l a  manera d e s c r i t a ,  ap lican do  
por lo s  manioa conocidos una p e l íc u la  co n d u cto ra ,la  
cu a l forma e l e lec tro d o  en l a s  dos s u p e r f ic ie s  opues- 
d e l d ie le t r ic o .  E sto  se Race convenientemente a p lic a n ­
do una p a s ta  que contenga una com posición m e tá lic a , 
como por ejem plo, oxido de p la t a  en un ReRiculo por­
t á t i l  d igo v o lá t i l ,  en l a s  s u p e r f ic ie s ,  procedig&en&o 
a continuación  a zanocer lo s  cuerpos a s i  t r a ta d o s  , 
formándose de e s t a  manera una p e l íc u la  de metal puro 
y c o lle ta m e n te  adnerente. Después se  sueldan  a lo s  
e le c tro d o s a s i  obtenidos l a s  conexiones y e s to s  conden­
sadores son p ro te jid o s  mediante una o mas capas de b ar­
n iz , cera  o s im ila r e s .

Los condensadores fa b r ic a d o s  de acuerdo con 
a l procedim iento a r r ib a  d e sc r ito  presen tan  muy fa v o ra ­
b le s  propiedades del d ie lé c t r ic o .  El fa c to r  de po ten cia
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a  1 Me. por segundo en lo s  tip o s  a base le  dióxido
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de t i ta n io  y de o r th o s il ic a to  de magnesio es d e l or 

den de 0 .03  a 0 .0 9 , por ciento y de 0.01 a 0.06 %, 

y l a  constante d ie lé c t r ic a  de lo s  m ate ria le s  de y 

de 80 y 1L respextivam ente. E l o rth o titan ato  de mag 

n esio  que tiene un v a lo r  mas bajo  de constante d ie le c  

t r i c a ,  posee sin  embargo l a  v en ta ja  de ten er un coe­

f ic ie n te  de temperatura relativam ente b a jo , siendo su 

v a lo r  d el orden de 80 m illonésim as de p a rte s  de gra­

dos C e ls iu s .

La forma expuesta y l a  precedente, en sus 

térm inos han de se r  tomados con c arác te r  amplio y 

nunca en forma l im ita t iv a , siempre que no a l t e r e ,  

cambie o m odifique, l a  e se n c ia lid ad  d el in ven to ,cu  

yo derecho de introduccion^se pretende en España*
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ítE  I  V i  .4 n i  C á C  I 0 n E & *

Se re iv in d ic a , a fav o r de PROhEnlR, á ,<&.y 

de ADDISCM ihECiRlC OOMPaNY LTL, por l o s  extremos 

que a  continuación se d e ta lla n :

PRIMERO,-  Por M ejoras en lo s  condensadores e le c t r i  

eo s, con un d ie lé c t r ic o ,  que c o s is te  en dióxido de 

t ita n io  cerámico y cocido , o en o rth o titan ato  de mag 

n esio  cerámico y obtenido por cocción. 

á&GUS-DO.-  Por l a s  m ejoras en lo s  condensadores a leo  

t r íe o s ,  de acuerdo con l a  re iv in d icac ió n  1 ) ,  euyo 

d ie lé c t r ic o  contiene un pequeño porcen ta je  de un pro 

ducto para dar e la s t ic id a d  a l  mismo.

TERCERO.-  Por m ejera j en io s  condensadores o leo  -

t r io o s , de. acuerdo con l a s  re iv in d icac io n e s 1 ) y Rj 

cuyo producto para  dar e la s t ic id a d , co n sisten  en 

benton ita o barro.
118
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CUARTO Por m ejoras en lo s  condensadores e l é c t r i ­

co s , de acuerdo con l a s  r e iv in d ic a c io n e s .!)  a  3 ) , y 

cuyo d ie lé c tr ic o  contiene dióxido de z irco n io , como 

in gred ien te  en pequeRas proporciones.

QUINTO Por mejoras en lo s  condensadores e l é c t r i ­

co s, cuyo procedimiento de fa b ricac ió n  del m ateria l 

d ie lé c t r ic o ,  de lo s  mismos, e s ta  compuesto esencialmen 

te de dióxido de t ita n io  puro y cocido , o de una compo 

s ic io n  de dióxido de t i ta n io  con oxido de magnesio, 

en l a  proporción m olecular de 1 :2  y correspondiendo 

a l a  formula química de 2 MgO. TiOg, como queda des­

c r ito  en e l  cuerpo de e s t a  memoria.

SEXTO . -  Por M ejoras en lo s  condensadores e lé c ­

t r ic o s .

La presen te  memoria, consta de cinco h o ja s  

fo l ia d a s  y m ecanografiadas,por una so la  c a ra , y nume 

rad as su s l in e a s ,

Madrid, a s e i s  de mayo de m il novecientos

s in  cuenta.

ppr au torizac ión  de

PROBELIN,S.A. y d^ ALBSSON ELECTRIC G*Ltd

..
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